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Esta	   charla	   costará	   de	   dos	   partes.	   En	   la	   primera,	   de	   índole	  
más	   didácBco,	   se	   comentará	   qué	   son	   los	   métodos	   Monte	  
Carlo	   y	  en	  parBcular	   se	   verán	  algunos	  ejemplos	   sencillos	  del	  
método	   "KineBc	  Monte	  Carlo",	  KMC	  o	  Monte	  Carlo	   cinéBco.	  
La	   segunda	   parte	   expondrá	   una	   aplicación	   parBcular	   del	  
LaMce	  KMC	  para	   simular	   el	   proceso	  de	   Solid	  Phase	  Epitaxial	  
Regrowth	   en	   Silicio.	   Este	   proceso	   es	   de	   importancia	  
tecnológica	   al	   ser	   frecuentemente	   uBlizado	   por	   la	   industria	  
microelectrónica	  para	  fabricar	  transistores	  de	  lógica	  digital	  de	  
úlBma	  generación.	  En	  esta	  segunda	  parte	  se	  explicará	  en	  qué	  
consiste	   el	   SPER,	   los	   problemas	   que	   implica,	   cómo	  modelar	  
dicho	  proceso	  con	  LKMC,	  y	  las	  validaciones	  y	  predicciones	  de	  
dicho	  modelo	  frente	  a	  experimentos	  seleccionados.	  


